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(57) Abstract: The inventive optical diffractive binary elemeni 
(EOD-B) for scalar optics is made of an artificial composite material 
consisting of a first portion Mai comprising microstructures according 
to a firsi geometry for which the effective index decreases logeiher 
with a fill factor and a second portion Ma2 comprising microstructures 
according lo a second geometry for which the effective index increases 
together with a fill factor. In one example, the artificial composite 
material is formed on the first portion by hole microsuiiciures, wherein 
the smallest hole provides the maximum value of the effective index 
of said artificial composite material and by the pillar microstructures, 
wherein the smallest pillar provides the minimum value of the 
effective index of said artificial composite material. 



Ig^ (57) Abregc : Dans un elemeni d optiquc diffractive dc type binaire (EOD-B) en opliquc scalaire, on utilise un materiau artifi- 
O ciel composite comprenant dans une premiere portion Ma,, des microstructures .selon unc premiere geometric pour laquelle Tindice 
O cffectif est deciDissani avec le facteur de remplissage, et dans une seconde portion Maj, des microsiniciures selon une deuxieme geo- 
«^ metric pour laquelle Tindice cffectif est croissant avec le facteur de rcmplissage, Dans un cxemple un matdriau artificici composite 
Q est amsi forme par des microsinictures de type irou sur une premiere portion, le plus petit u-ou donnani la valeur maximun d'indice 
cffectif dudil materiau artificici composite et des microsiruciurcs dc type pilien le plus petit pilier donnant la valeur minimum d'in- 
^ dice cffectif dudil materiau artificici composite. 
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